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摘要(译)

一种TFT阵列基板包括薄膜晶体管部件，其中栅极形成在基板上，半导
体层经栅极绝缘层形成在栅极上。这种TFT阵列基板的半导体层具有通
过滴落液滴形成的形状。因而，可以通过滴落液滴直接形成半导体层或
用于形成半导体层的抗蚀剂层。由此，本发明允许使用喷墨法，因而减
少了制造工艺的成本和数量。
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